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NORMA BRANŻOWA 
BN-80 

3375-13 
ELEMENTY Elementy półprzewodnikowe 

POlPRZEWODNIKOWE 
System oznaczania typów Zamiaał 

1. WSTĘP 

1. 1. Przedmlornormy, Pr.zedmlotem. normY-jest system 

oznaczania skrótowego elementó.w p6łprzewodnikowych, No~ 
, 

ma nie .dQtyCZY diod I tyrYstorów energetycznych oraz ter-

mlst~rów, 

1.2, Zakres stosowania normy, Normr nalaty stosować 

przy naclewanlu oznaczeń typu dla elementów półprzewodnl­

kOwYch, . z wyJ,tklemwyr0b6w przestarzałych, przewidll.la­

nych do stopniowego wYcofllpla z produkcji, Wykaz tych.wy­

robów podano w Informacjach docletkowych, 

1,3~ Określenia - wg PN-78/T-01500,00,OI ,02 18N-77/ 

3375-42, 

2, OZNACZENIE 

2. 1. 8udowa oznaczenia, pznaczenl e typu elementu p6ł-

przewodnikowego składa się z części literowej i numeru 

seryjnego wyrobu, Część literowa zawiera zakodowane In­

forl11acje o materiale wYjściowym elementu oraz o rodzaju 

elementu ze względu na spełnianie określonej funkcji tech-

nlcznej, Numer seryjny poza liczb, porz{ldkow{l zawiera 

zakodowan{l Informację o przeznaczeniu wYrobu, o wytwól"­

Cy oraz w szczególnych przypadkach zakodowane wartości ' 

graniczne parametrów charakterystycznych elementu. 

Zasady budowY oznaczenia - wg poz. a) + d). 

a) Oznaczenie elementu pÓłprzeWOdnlkowego.powinno być 

określone wg zasad podanych w tabl. 1. Numery seryjne o­

znaczeń dla grupy stabilIstorów, diod prostowniczych i ty­

rys torów oraz detektor6w prom lenlowa':l.'a powinny. zawierać 

dane uzupełnlaj{lce określone w tabl. 3 + 5. 

BN·70/3375·13 

Grupa katalogowa 1923 

Tablica l 

r---~----------------------------~" 
Oznaczenie typu elementu półprzeWOdnikowego 

część II terowa 

l li tera .2 li tera 
materiał"wYjściowY rodzaj 

elementu elementu 

A - materiał o sze· 
rokości pasma 
zabronionego 
od 0,6 eV do . 
1,0eV,taki 
jak german 

8 - materiał o sze­
rokości pasma 
zabronionego 
od 1,0 eV do 
1,3 eV, taki 
jak krzem 

, numer seryjny 

l li tera + 3 cyfry I ub 
2 litery + 2 cyfry 

umowny symbol wytwórcy 
(litera P lub E), 1) 
pr~eznaczenie, liczba 
porzędkowa 

PlubE 
+ 3 cyfry - dl a wYrobów o 

VP 

. jakości standal"­
dowej przezna­
czonych do pra­
cy w elektro.­
nicznych urZ\ł­
dzenlach po- . 
ws;;!:echnego 
ulytku 

~Yfry - dla wYrobów o 
podwytszonej 
jakości prze­
znaczonych do 
pracy w elek .. 
tronicznych u­
rZ{ldzeniach 
profesjonaln)Ch 

C - materiał o sze­
rokości pasma 
zabron I onego 
większego nit 
1,3 eV, taki 
jak arsenek 

wg tabl, AP 

, galu 
R - inne materiały 

2 +2Cyfry - dla wyrobów 
przeznaczon)Ch 
do pracy wele­
ktron i cznych 
urz{ldzenlach 
specjalnych 

Dla wyrob6w o podwyt­
szonej jakości przezna­
czonych do pracy w elek­
tronicznych urz{ldzeniach 
profesjonal nych motna 
(na miejsce litery V) sto­
sować litery Z, X, W 
itd., a dla wyrobów prze­
znaczonych do pracy w 
elektronicznych urz{ldze­
niach specjalnych (na . 
miejsce I itery A) dalsze 
litery 8, C, D ltd., z wY­
j{l tk I em I itery E 

1) Znak wytwórcy mote być pominięty w oznaczeniu ty­
pu, jeteli wyrób jest ścisłym odpowiednikiem wyrobU, 
którego oznaczenie typu jest zarejestrowane w Międzyna­
rodowym Stowarzyszeniu NaukOwYm PRO ELEKTRON 

Zgło.zona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
U.tanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Podze.połów i Materiałów Elektronicznych 

UNITRA·ELEKTRON dnia 25 czerwca 1980 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 .tycznla 1981 r. 

(Dz. Norm. I Miar nr 16 /1980 poz. 62 ) 
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Tablica 2 

L łtel'8 Gl'upa el ement6w p6łpl'zewodnlkowych 

A DiodY d~tekcyjne. mleszaj~ce i szYbko'-
Pl'zełę.czaj~ce 

B Dio'dy o zmiennej pojemności (wal'ikapy) 

C Tl'anzystol'Y małej mocy, małej częstotl iwo-
ści (Rlhi_c>150C/W) 

D Tl'anzYstol'Y mocy. małej częstotliwości 
(R 1 II i_c tó,,15oC/W) 

E Diody 'tunelowe 

F Tl'anzYstol'Y małej mocy, wielkiej cZ{lstotli -
wości (R!I . >15

0
C/W) 

l }- c 

G Elementy powielaj~ce złożone zl'6żnych 
stl'uktul' 

H Sondy do pomial'u natężenia pOla magnetycz-

, nego (pl'6bnik Halla) 

K Genel'atol'Y Halla w otwal'tym obwodzie mag-
netycznym (np. czujnik sygnałowy, magneto-
metl' ) 

L Tl'anzYstol'Y mocy. wielkiej częstotl iwości 

(R tll i_ c1f!;,,15
0
C/W) 

M Genel'atol'Y Halla w zamkn i ętym obwodzie 
magnetycznym (np. modulatol' lub mnożnik 
Halla) 

N Tl'ansoPtol'Y 

p Elementy fotoczułe (np. fotodiody) 

Q El ementy Pl'omieniuję.ce (np. dioda lumines-
cencyjna) 

R TYl'yslory . małej mocy (R tll . >15
0
C/W) l_C 

S Tl'anzys tol'Y impulsowe, małej mocy 
(R tl . >15

0
C/W) 

I l_C 

T TYl'ystory . mocy (R t Irj-c ~150C/W) 

U Tl'anzys tol'y impulsowe mocy . o 
(H II . ~15 C/W) 

l l-C 

y Diody Pl'ostownicze , tłumi~co-usprawniaj~ce 
wysokosprawne 

X Diody powlelaj~ce 

Z Stabilistory (diody Zenel'a) 

b) Uzupełnienie numel'u sel'yjnego stabilistor6w powinno 

być zgodne z tabl. 3. 

.. 

" 

. . Tablica 3 

Litera CXfrX 'I itera Vl Litera 
poprzedzona WartOŚć nomlnaln~ Rodzaj pol a,:"y zacj I 
znakiem - go napl,cla stabl ... 

Toler.ancja na- I izacjl w woltach 
p ięcia stabili-

zacji, .. 

A-l Llter{l V nal«łY R - polaryzlrCja 
B - 2 stosować w ntiej- Qdwrotna ('obudo-
C-5 sce przecinka, wa-anącla); 
D-lO . jeżeli nap I{lcle pOlaryzacJI nor-
E - 15 stabll Izacjl jeat malnej (obudOwa-

lIczb, ułamkow, -katoda) nie ozn_ 
cza sl{l 

c) Uzupełnienie numel'u sel'yjnego di.od prostowniczych 

i tyrystor6w powinno być zgodne 'z tabl. 4. 

Tablica 4 

Cyfry Litera 
popl'zedzone znakiem - Rodzaj polaryzacji 

- Maksymalna wartość im-
pulsowego napięcia ' 

wstecznego w woltach 

R - 'polaryzacja odwrotna 
(obudowa-anoda); 

(wartość napięcia) polal'yzacji normalnej 
. (obudowa-katoda) nie. oznaeza 

sl{l 
-. 

.• 

d) Uzupełnienie numeru seryjnego detektor6w pl'omlenlo­

wania powinno być zgodne z tabl. 5. 

Tablica 5 

-
L.iSO:i:tUI !.!ł!!mkolil/a poprzedzona znakiem -

Cx!I'X w liczniku CXfrX ił mianowniku 

Gl'ubość warstwy zubołonej Zdolność I'ozdzlel cza w ke'" 
wf."TI 

2.2. Przxkład oznaczenia typ6w 
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INFORMACJE DODA TKOWE 

1 I Instytucja opracowujaca normę - Naukowo-Produkcy j­

ne Centrum Półprzewodników. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-70/3375-13 

a) wprowadzono P. 1.2. Zakres stosowania normy, 

b) dotychczasowy P. 1.2. Qkreślenla podano jako P. 1.3, 

aktual izuj,c powołane w nim normy, 

c) przeniesiono P. 1.3. Normy zwl,zane do Informacji ,do­

datkowych, 

d) uzupełniono tabllcp 2 liter, N (TranSOPtory) zgodnie 

z Międzynarodowym Stowarzysżenlem NaukowYm PRO ELE­

KTRON, 

e) usunipto P. 2.3. Cechowanie oznaczenia kodem oraz 

rozdz. 3. Postanowienia przejściowe, 

f) usunlpto z klauzullobowl,zywanla zakres obowl,zywa­

nla normy. 

3. Normy zwlaz",e 

PN-78/T -01500.00 Elementy półprzewodnikowe., Nazwy i o­

kreślenia 

PN"';78/T -01500.01 Elementy półPrzewodnikowe. Diody • .Na­

zwy I określenia 

PN-78/T -01500.02 Elementy półprzewodnikowe. Tranzys­

tory. Nazwy I określenia 

BN-77/3375-42 Półprzewodnikowe elementy 

niczne. Nazwy I określenia 

optoelektro-

4. Autorzy proJektu normy - FerdynandSlebert, mgr Ja­

nusz Pawłowski - Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprze­

wodników. 

, 5. Wykaz oznaczeń tyPÓW elementów półprzewodnikowych 

przewidzianych do stopniowego wYcofania z produkcji, nle­

zgodnych z postanowieniami niniejszej normy: 

• 

4 BYP 401-40 

4BYP 401-80 

4 BYP401-125 

4 BYP 401 -250 

CQ 01 BP 

CQ02 

CQ04 

CQ07 

CQ 09 BP 

CQ 11 BP 

CQ 11 BPA 

CQ 12 BP 

CQ 12BPA 

CQ 13BP 

CQ 13aPA 

CQ 15 BP 

CQ 15 BPA 

CQ 22 -BP 

CQ22 -BPA 

CQ32 BP 

DKWP 34 

DG 51 

DG 51 S 

DG 52 

DG S2S 

DZG 1 

DZG 1 S 

DZG 2 

DZG 2 S 

DZG 3 

DZG3 S 
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DZG 4 

DZG4 S 

DZG S 

DZG SS 

DZG 6 

DZG 6 S 

DZG 7 

DZG 7 S 

TG2 

TG 2 S 

TG 3A 

TG 3 AS 

TG 3 F 

TG4 

TG 4 S 

TG S 

TG S S 

TG S E 

TG 8 

TG 8 S 

TG 50 

TGSS 

TG 50 E 

TG 51 

TG 51 S 

TG 52 

TG 52 S 

TG 53 

TG 53 S 

TG 55 

TG55 S 


